
บทที่ 5 
สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 
 
5.1  สรุปผลการทดลอง 

 งานวิจยันี้ทําการเตรียมนาโนคอมโพสิตเซรามิกนระบบ (1-x)BZT - xSiCNWs เม่ือ x มีคา
เทากับ 0, 0.1, 0.5, 1.0 และ 3.0 รอยละโดยนํ้าหนัก ดวยวิธีมิกซออกไซด โดยการเตรียมผง BZT

และผง SiCNWs กอน จากนั้นทําการเตรียมผงนาโนคอมโพสิต BZT - SiCNWs ตามอัตราสวน
ดังกลาว แลวจึงนําไปตรวจสอบเฟสองคประกอบท่ีเกดิข้ึน กอนท่ีจะนําไปเผาซินเตอรท่ีอุณหภูมิ
ตางๆ เพื่อหาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการเผาซินเตอรของเซรามิกในระบบนี้ จากนั้นจึงนําเซรามิกท่ี
ไดไปทําการตรวจสอบองคประกอบทางเคมี โครงสรางจุลภาค สมบัตทิางกายภาพ สมบัติทางไฟฟา 
และสมบัติเชิงกล ซ่ึงสามารถสรุปผลการทดลองไดดังนี้ 

1. ผง BZT สามารถเตรียมไดจากการแคลไซนผงสารประกอบท่ีอุณหภูมิ 1150 องศา-
เซลเซียส โดยใชระยะเวลาในการเผาแชนาน 2 ช่ัวโมง ดวยอัตราการข้ึน/ลงของอุณหภูมิ 

3องศาเซลเซียสตอนาที ซ่ึงเม่ือตรวจสอบองคประกอบทางเคมีของผง BZT ท่ีไดดวย
เทคนิคการเล้ียวเบนของรังสีเอกซ พบวา ผง BZT มีโครงสรางผลึกเปนแบบผสมระหวาง
เตตระโกนอล ซ่ึงสอดคลองกับแฟมขอมูล  JCPDS หมายเลข  36-0019  

2. นําผงนาโนคอมโพสิต BZT - SiCNWs ในอัตราสวนตางๆ ไปตรวจสอบองคประกอบ
ทางเคมีดวยเทคนิคการเล้ียวเบนของรังสีเอกซ พบวารูปแบบการเล้ียวเบนของรังสีเอกซ
ของเซรามิกในทุกๆอัตราสวนมีความใกลเคียงกับพีคของ BZTบริสุทธ์ิ ซ่ึงปรากฏแตพีค
ของโครงสรางเตตระโกนอลเทานั้น 

3. เม่ือนําเซรามิกคอมโพสิต BZT - SiCNWs ท่ีเตรียมไดไปทําการเผาซินเตอรท่ีอุณหภูมิ
ตั้งแต 1350 -1450 องศาเซลเซียสเผาแช 2 ช่ัวโมง ดวยอัตราการข้ึน/ลงของอุณหภูมิ 5, 10

และ 15 องศาเซลเซียสตอนาที ตามลําดับ พบวา อุณหภมิูท่ีใหคาความหนาแนนของ 
นาโนคอมโพสิตเซรามิกมีคามากกวาเซรามิก BZT คือ อุณหภมิ 1350 องศาเซลเซียสเผา
แช 2 ช่ัวโมง ดวยอัตราการข้ึน/ลงของอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียสตอนาทีและอุณหภูมิท่ี
ใหคาความหนาแนนของเม็ดเซรามิก BZT คือ อุณหภมิู 1450 องศาเซลเซียสเ ผาแช 2 
ช่ัวโมง ดวยอัตราการข้ึน/ลงของอุณหภูมิ  3 องศาเซลเซียสตอนาที 
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4. องคประกอบทางเคมีของนาโนคอมโพสิตเซรามิก BZT ‐ SiCNWs นั้น พบวา รูปแบบ
การเล้ียวเบนของรังสีเอกซของเซรามิกในทุกๆ อัตราสวน มีความใกลเคียงกับพีคของ 
BZT บริสุทธ์ิ ซ่ึงปรากฏแตพีคของโครงสรางเตตระโกนอลเทานั้น 

5. โครงสรางทางจุลภาคของนาโนคอมโพสิตเซรามิก BZT ‐ SiCNWs พบวา รูปรางและ
ขนาดเกรนของ BZT และ SiCNWs แตกตางกันมาก คือ เกรนของ BZT มีลักษณะ
คอนขางกลมและมีขนาดเกรนใหญ แต SiCNWs มีลักษณะเปนเสนและมีขนาดเล็ก และ
เฟสของ SiCNWs จะกระจายตัวอยางสมํ่าเสมออยู ณ บริเวณขอบเกรน ซ่ึงจะเหน็ไดชัด
เม่ือปริมาณ SiCNWs ตั้งแต 1.0 รอยละโดยนํ้าหนักข้ึนไป ในสวนของรอยแตกของเซรา‐
มิกนั้น พบวา เซรามิกทุกๆ อัตราสวน มีรอยแตกแบบผานเกรน สวนเซรามิก BZT ท่ีผาน
การเผาซินเตอรดวยเง่ือนไขท่ี 1 จะมีการแตกเปนแบบผสมระหวางการแตกแบบระหวาง
เกรนและแบบผานเกรน 

6. การตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของนาโนคอมโพสิตเซรามิก BZT ‐ SiCNWs พบวา 
คาความหนาแนนและคารอยละน้ําหนกัท่ีสูญเสียมีความสัมพันธกันแบบแปรผกผันกนั 
ซ่ึงเซรามิกท่ีมีคาความหนาแนนนอยท่ีสุดจะมีคารอยละน้าํหนักท่ีสูญเสียมากท่ีสุด คือ 
เซรามิกอัตราสวน 3.0SiCNWs สวนเซรามิกท่ีมีคาความหนาแนนมากท่ีสุดคือ เซรามิก
อัตราสวน 0.9BZT- 0.1SiCNWs ท่ีผานการเผาซินเตอรดวยเง่ือนไขท่ี 1 

7. จากการตรวจสอบสมบัติทางไฟฟาของเซรามิกและนาโนคอมโพสิตเซรามิก คาสภาพ-
ยอมสัมพัทธของนาโนคอมโพสิตเซรามิก BZT ‐ SiCNWs ท่ีอุณหภูมิคูรี พบวา เง่ือนไข
ท่ี 1 อัตราสวนท่ีมีคาสภาพยอมสัมพัทธมากท่ีสุด คือ 0.9BZT - 0.1SiCNWs มีคาเทากับ 
11326 แตเม่ือปริมาณ SiCNWs เพิ่มข้ึน ทําใหคาสภาพยอมสัมพัทธของเซรามิกมีคา
ลดลงและมีคานอยท่ีสุดท่ีอัตราสวน 3.0SiCNWs คือ มีคาเทากับ 3255 ในสวนของคา
การสูญเสียไดอิเล็กทริก พบวา เซรามิกท่ีมีคาสภาพยอมสัมพัทธมากจะมีคาการสูญเสีย
ไดอิเล็กทริกมากดวยเชนกัน สําหรับคาทางเฟรโรอิเล็กทริกของเซรามิกระบบนี้ท่ีผานการ
เผาซินเตอรดวยเง่ือนไขท้ัง 2 ก็เชนเดียวกนั คือ เม่ือเติม SiCNWsไปเพียง 0.1 รอยละโดย
น้ําหนกัทําใหคาสภาพการมีข้ัวคงคาง และคาโพลาไรเซชันอ่ิมตัวของเซรามิกลดลง คือ มี
คาเทากับ 4.14, 10.81 C/cm2 และ 7.30, 12.24 C/cm2 ตามลําดับ ซ่ึงคา
สัมประสิทธ์ิเพียโซอิเล็กทริกของเซรามิกท่ีเติม SiCNWs ไปเพียง 0.1 รอยละโดยน้ําหนัก 
พบวา มีคามากกวาเซรามิกในอัตราสวนอ่ืนๆ เชนกัน คือ มีคาเทากับ 139 และ 165 pC/N

ตามลําดับ ดังนั้นสมบัติทางไฟฟาของเซรามิกอัตราสวน 0.9BZT - 0.1SiCNWs นั้นดี
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ท่ีสุดในระบบนี้ซ่ึงจากผลของสมบัติทางไฟฟาท่ีกลาวมาน้ีทําใหสรุปไดวา SiCNWs ชวย
ปรับปรุงสมบัติทางไฟฟาของ BZT ใหดีข้ึนได 

8. เม่ือศึกษาสมบัติทางกลของเซรามิกท่ีอัตราสวนตางๆ โดยทําการวัดคาความแข็งของนา‐
โนคอมโพสิตเซรามิก 0.9BZT - 0.1SiCNWs พบวา คาความแข็งแบบวกิเกอรสมีคา
เทากับ 6.4 และ 5.66 GPa ตามลําดับ ซ่ึงเซรามิกท่ีผานการเผาซินเตอรท้ัง 2 เง่ือนไขมี
แนวโนมไปทางเดียวกนั โดยพบวา เซรามิก BZT มีคาความแข็งนอยกวาเซรามิกใน
อัตราสวนนี้ และจะมีคาลดลงเม่ือปริมาณ SiCNWs เพิ่มข้ึน โดยมีคาความแข็งมากท่ีสุด
ในอัตราสวน 0.9BZT - 0.1SiCNWs โดยคาความตานทานรอยแตกมีคาเทากับ 0.032 

และ 0.195 MPa.m1/2 ตามลําดับ ซ่ึงมีคาใกลเคียงกับเซรามิก BZT แตคาอัตราการสึกหรอ
ของเซรามิกในอัตราสวนนีมี้คานอยท่ีสุด คือ 0.21 และ 0.9 x10-3 mm3/m ตามลําดับ ซ่ึง
สอดคลองกับคาความหนาแนนท่ีลดลงและคาน้ําหนักท่ีสูญเสียท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงจากผลของ
สมบัติทางกลที่กลาวมานี้ทําใหสรุปไดวา SiCNWs ชวยปรับปรุงสมบัติทางกลของ BZT 

ใหดีข้ึนได 
 

5.2ขอเสนอแนะ 
1. ควรศึกษาความเปนไปไดวาอาจเกิดการซินเตอรแบบเฟสของเหลวเม่ือมีการเติม 

SiCNWs ลงในเซรามิก BZT เม่ือุณหภูมิสูงขึ้น 
2. คาความหนาแนนของเซรามิกท่ีมีคาลดลงเม่ือมีการเติม SiCNWs ในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน 

เนื่องจากมีการสูญเสียน้ําหนกัในระหวางการเผาซินเตอร โดยท่ี SiCNWs เกิดการ
สลายตัวออกไป ดังนั้นจึงควรศึกษาปจจยัท่ีทําให SiCNWs เกิดการสลายตัวในระหวาง
การเผาซินเตอร 

3. การวัดคาทางเฟรโรอิเล็กทริกของนาโนคอมโพสิตเซรามิกในระบบนี ้ พบวา ลักษณะวง‐
วนฮิสเทอรีซีสของเซรามิกในอัตราสวนตางๆ ยังไมมีความอ่ิมตัว เนื่องจากตัวช้ินงาน
เซรามิกมีความบกพรอง คือ รอยแตกและรูพรุนท่ีทะลุถึงกัน ดังนั้นเม่ือใหมีการ
สนามไฟฟา เซรามิกจึงมีโอกาสจะเกิดการ break ในระหวางการวัดคา หรือไมสามารถ
ทนกระแสไฟฟาท่ีมีคาความตางศักยสูงๆได ดังนั้นจึงควรปรับปรุงคาความหนาแนนและ
ลดอัตราคาน้ําหนักท่ีสูญเสียในระหวางการเผาซินเตอรใหดีข้ึน 

4. สําหรับสมบัติเชิงกล การศึกษาคาความตานทานรอยแตกและคาอัตราการสึกหรอของ
เซรามิกในอัตราสวนตางๆ พบวา คาท่ีได สวนมากนั้นข้ึนอยูกับปริมาณความพรุนท่ีเกิด 
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จึงทําใหคาท่ีไดมีความเบ่ียงเบน และมีคามากหรือนอยเกินกวาความเปนจริง ดังนัน้จึง
ควรลดปริมาณรูพรุนท่ีเกดิในระหวางการเผาซินเตอรดวยเชนกัน  

 
 
 
  
 

 


